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Provenance

= Ecole Polytechnique Universitaire de Marseille (Micro-électronique et
Téléecommunications)

= DEA de Physique et Modélisation des Systemes Complexes, Université de Provence

Titre de la thése

Modeélisation de mémoires non-volatiles pour des applications hautes températures
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Modélisation des mémoires NVM | P
= Applications automobiles.
= Etude de I’effet de la température (cellules e
individuelles et matrices). & | ¥ s
= Réalisation d’un modele de courant de fuite tt

en tempeérature.
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Choix de la technologie

= Choix du type de mémoire a embarquer en
fonction des contraintes : température et
fiabilité.

ash-Dots
Substrate

‘? ZMP Laboratoire Matériaux et Microélectronique de Provence

UMR CNRS 6137 - Marseille/Toulon (France)

Ju" iy, ALDES, NS 50 4 =
) L @E n e Golikechniave 7§12

lllllllll




